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摘要(译)

当形成在多个发光层之间具有中间导电层的发光元件时，中间导电层可
以具有透明性;因此，材料受到很大限制，并且元件的制造过程通过常规
方法变得复杂。通过依次堆叠像素电极，第一发光层，中间导电层（包
括电子注入层和空穴注入层，其中一个是岛状）来形成根据本发明的发
光元件。 ），第二发光层和相对电极。因此，本发明可以提供一种以有
机EL元件为代表的发光元件，其中可以用作中间导电层的材料的选择范
围极大地扩展，并且可以实现高的发光效率，低功耗和高可靠性，以及
使用该发光元件的显示装置。
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